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On Kosul Dersleri Yok

Dersin Dili Ingilizce
Dersin Seviyesi YUksek Lisans
Dersin Tiiri Secgmeli
Dersin

Koordinatorii Ugur Gilingiroglu

Dersi Verenler Udur Cilingiroglu

Dersin Yardimcilan

Ogrencinin, kati-hal fiziginden kaynaklanan MOSFET model

sinirlamalarini 6grenmesi; Poisson, akim ve sireklilik denklemlerinin bu
Dersin Amaci sinirlamalar altindaki ¢déziimlerinin sunulmasi; bu ¢éztmlerin MOSFET

davranisinin statik ve dinamik dgelerine uygulanmasi; ve, MOSFET'in

yapisal optimizasyonuna iliskin kurallarin gikariimasi.

Temel kavramlar ve denklemler. Isil denge. Dengesizlik. Temel MOSFET
Dersin Igerigi yapisi. Kutuplanmis MOSFET. Yapisal optimizasyonun temelleri. Ikincil

olaylar. MOSFET dinamik davranisi.

Program Ogretim Olcme
Dersin Ogrenme Giktilar Ogrenme _. 9 o 06 .
Yontemleri Yontemleri
Ciktilari

1) Genel kati-hal eleman denklemleri hakkinda ayrintih
bilgi sahibi olma. Bu denklemleri uygun sinir 3,5,6,7 1,2 A
dederlerle ¢6zebilme,

2) MOSFET yapisina ait ayrintili bilgi sahibi olma, 57 1,2 A

3) MOSFET yap!su?nn o.ptlmlza?syonu icin gereken 3,4,6,7 1,2 A
tasarim yetkinliklerine sahip olma,

4) MOSEET teki ikincil olaylar hakkinda ayrintili bilgi 56,7 1,2 A
sahibi olma,

5) MOSEET in dinamik davranisi hakkinda ayrintih bilgi 56,7 1,2 A
sahibi olma. 7 7

Hgretim 1: Ders (Anlatim, Tartisma, Soru-Cevap), 2: Problem Cézme, 3:

I . Benzetim (Simulasyon), 4: Seminer, 5: Laboratuvar, 6: Donem
Yontemleri: - .
Arastirma Odevi
Olcme

.. . A: Sinav, B: Kisa Sinav, C: Deney, D: Odev, E: Proje
Yontemleri:




DERS AKISI

Hafta Konular Galisma .
Malzemeleri
1 Yariiletken kristalin bilegsenleri. Poisson denklemi. Kitap
> Akim denklemleri. Sureklilik denklemleri. Enerji-bant Kitap
diyagramlari.
3 Yariiletkenlerin isil dengedeki 6zellikleri. Isil dengede analiz. Kitap
injeksiyon diizeyi. Shockley-Read-Hall tuzaklama kurami. Kitap
4 Govde bolgelerinin analizi.Fermi kavraminn isil dengesizlige
uyarlanmasi.
5 Temel MOSFET yapisil. Kitap
6 Isil dengesizlik analizinin temelleri.Ylzeysel uzay-yuki Kitap
bélgelerinin analizi.
7 Genel bir kuvvetli evirtim modeli. Kitap
8 Basitlestirilmis kuvvetli evirtim modelleri. Kitap
9 Esik alti modeli. Kitap
10 P kanall MOSFET. Kitap
11 Hiz doymasi. Kanal boyu modulasyonu. Erisim. Kitap
12 Kisa kanal ve dar kanal etkileri. Kitap
13 Carpismali iyonlasma ve c¢ig belvermesi. Kitap
14 MOSFET'in dinamik davranisi. Kitap
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Diger Kaynaklar

MATERYAL PAYLASIMI

Dokiimanlar

Odevler
Sinavlar
DEGERLENDIRME SISTEMi
YARIYIL iCi CALISMALARI SAYI KATKI YUzZDESI
Ara sinav 1 25/50




Kisa sinav 1 25/50

Odev

Toplam 50/50
Finalin Basariya Orani 50

Yil iginin Basariya Orani 50
Toplam 100
DERS KATEGORISI Alan Dersi

No Program Ogrenme Ciktilari

10

11

DERSIN PROGRAM GIKTILARINA KATKISI

Katki Dlzeyi

123 45
Elektrik ve Elektronik Mihendisligi alaninda bilimsel arastirma
yaparak bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasir, bilgiyi v
degerlendirir, yorumlar ve uygular.
Sinirh ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yontemlerle bilgiyi
tamamlar ve uygular; degisik disiplinlere ait bilgileri buttnlestirir.
Elektrik ve Elektronik Mihendisligi problemlerini kurgular, ¢gdzmek
icin yontem gelistirir ve ¢dzlimlerde yenilikgi yontemler uygular.
Yeni ve/veya 6zgln fikir ve yontemler gelistirir; sistem, parca veya
sure¢ tasarimlarinda yenilikgi ¢dziimler gelistirir.
Elektrik ve Elektronik Mihendisliginde uygulanan glincel teknik ve
yontemler ile bunlarin kisitlari hakkinda kapsamli bilgi sahibidir.

Analitik, modelleme ve deneysel esasli arastirmalari tasarlar ve

uygular; bu siirecte karsilasilan karmasik durumlari ¢éziimler ve v
yorumlar.

Bir yabanci dili (ingilizce) en az Avrupa Dil Portféyii B2 Genel

Diizeyinde kullanarak sozli ve yazil iletisim kurar.

Cok disiplinli takimlarda liderlik yapar, karmasik durumlarda ¢6ziim
yaklasimlari gelistirir ve sorumluluk alir.

Elektrik ve Elektronik Mihendisligi calismalarinin siireg¢ ve sonuglarini,

o alandaki veya alan disindaki ulusal ve uluslar arasi ortamlarda v
sistematik ve acik bir sekilde yazili ya da s6zI{ olarak aktarir.

Verilerin toplanmasi, yorumlanmasi, duyurulmasi asamalarinda ve
mesleki tiim etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir.

Elektrik ve Elektronik Mihendisliginin yeni ve gelismekte olan
uygulamalarinin farkinda olup, gerektiginde bunlari inceler ve 6grenir.

Elektrik ve Elektronik Mihendisligi uygulamalarinin sosyal ve gevresel
boyutlarini betimler.

AKTS / 1Is YUKU TABLOSU



. . Topl
Sdresi opfam

Etkinlik Sayisi (Saat) I(ss\e(]glg)u
Ders Siresi 14 3 42
Sinif Disi Ders Calisma Siresi(On calisma, pekistirme) 196
Ara sinav 1 1 2 2
Ara sinav 2 1 2 2
Odev

Final 1 2 2
Toplam Is Yiikii 244
Toplam Is Yiikii / 25 (s) 9.76

Dersin AKTS Kredisi 10



